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BASE AKIMININ(Ig)y OLUSMASI
VER nin (-) ucundan emitore giden elektronlar base’e dogru itilirler. Base bolgesi

cok ince oldugundan,emitorden base’e difuzyonla hareket eden elektronlarin
ancak bir kismi buradaki deliklerle birlesir. Boylece birlesen elektronlar jonksiyon
bolgesinde kaybolmus olur.Az miktarda elektron base bolgesinden VER’ nin (+)

ucuna gider. Bu elektron akisi Ig ‘ y1 olusturur. Base bolgesinin cok dar

olmasindan dolayi cok az sayida delik-elektron birlesimi gerceklesip az sayida
elektron aciga cikmasi Ig nin cok kucuk oldugunu gosterir.

KOLLEKTOR AKIMININ(Ic) OLUSMASI

Base bolgesinde delik-elektron birlesmesi yapamayan oldukca cok sayida
elektron kollektore dogru akar. N tipi kollektor ters kutuplandigi icin burdaki
elektronlar VR © nin (+) ucundan cekilir ve kollektorde cok sayida delik

olusur. Base’den gelen elektronlar surukleme akimi ile bu deliklerle birlesir.
Her birlesme sonucu bir elektron aciga cikar. Bu elektronlar da Vg ‘ nin (+)

ucu tarafindan cekilir.
Bu elektronlarin VR tarafindan cekilebilmesi icin Vg geriliminin VER’ den

buyuk olmasi gerekir. Baska bir deyisle kollektordeki pozitif gerilim degerinin
base’deki pozitif gerilim degerinden daha buyuk olmasi gerekir.
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Kollektordeki azinlik tasiyilar —delikler- baza, bazdaki azinlik tasiyicilar
—elektronlar- kollektore hareket eder bu da Iy akimini olusturur.

Bu sekilde olusan akima kollektor akimi(I¢) denir.

EMITOR AKIMININ(Ig ) OLUSMASI

Transistorde baz bolgesi katkl yogunlugu emetor bolgesi katki yogunlugu yaninda
cok kiiciiktiir.Ayrica baz genisligi emetorden baza gegen emetdr bolgesi cogunluk
tasiyicilariin difiizyon yolu yaninda ¢ok kiigiik oluyor.

Katk1 yogunluklar1 arasindaki fark nedeniyle emetor akiminin biiyiik bir kismi
emetorden baza gecen elektronlar tarafindan olusturulacaktir.Bu akim bileseni
sekilde Igp 11le gosteriliyor. Bazdan emetore gegen baz bolgesi cogunluk

tastyicilarinin olusturdugu akimda IEp ile gosteriliyor.Emetor akimi [ bu iki

akim toplamina esittir.
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EMITOR BOLGESINDEKI ELEKTRON YOGUNLUGU(nyoE)

Kaynaktan gelen elektron sayisi ile emitorden base’e gecen elektron sayisi esit
oldugu icin npoE sabittir.
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BASE BOLGESINDEKI DELIK (PpoB)

Emitorden base’e gelip burdaki deliklerle birlesen elektron sayisi ile Ig akimi
olusturan elektron sayisi ve bunun olusturdugu delik sayisi esit oldugundan ProB
sabittir.

KOLLEKTOR BOLGESINDEKI ELEKTRON(npoC)

Emitorden base’e, base’den de kollektore gelen elektron sayisi Vg nin pozitif
ucu tarafindan cekilen elektron sayisina esit oldugundan ny, o sabittir. Kollektor
emitore gore daha az katkilandigindan n,oC<npoE dir.
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EMITOR BOLGESINDEKI DELIK YOGUNLUGU (ppoE)
VER nin etkisiyle emitor bolgesindeki elektronlar base bolgesinden gectigi icin
emitor bolgesinde delik olusur. Bu nedenle burada delik yogunlugu (ppoE) artar.

BASE BOLGESINDEKI ELEKTRON YOGUNLUGU (npoB)
Emetor bolgesinden base’ e gecen elektronlarin bir kismi, VEg nin (+) ucuna
gectigi icin elektron yogunlugunda bir azalma olur. Base bolgesindeki cogunluk
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tasiyici olan delikleri dolduran elektron sayisi, emetorden gelen elektron sayisina
esit oldugundan bir yere kadar elektron yogunlugu (npoB) sabit kalir. Yani

emetorden gelen elektron sayisi base’deki delik sayisina esittir. Vg nin (+) ucu

kollektordeki elektronlari kendine ceker ve kollektorde delik olusumunu saglar.
Base’deki elektronlar kollektordeki deliklerle birlesir. Boylece base’deki elektron
yogunlugu (npoB) azalir ve sifira kadar duser.

KOLLEKTOR BOLGESINDEKI DELIK YOGUNLUGU (ppoC)
Kollektor bolgesindeki cogunluk tasiyici elektronlar Vg’ nin (+) ucunun etkisiyle

pile dogru hareket eder. Bu hareket eden elektronlar kollektordeki delik sayisinin
artmasina ve dolayisiyla delik yogunlugunun (p;,o ) artmasina neden olur.

Base’den kollektore ve kollektorden V(g kaynagina giden elektron sayisi
esitlenince (ppoC) delik yogunlugu sabitlenir.
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elektronlarin hepsi kollektore gecmez. Cok az bir kismi VB nin pozitif ucundan

devresini tamamlar ve geriye kalan elektronlar base den kollektore suruklenme
akimi ile gecer.
Base bolgesi(WpR) daraltirilirsa silisyumBordan (SiB) kaynaklanan

delik sayisi da azalir. Dolayisiyla emitorden base‘e gecerek deliklerle birlesen
elektron sayisi da azalir. Base bolgesindeki elektron yogunlugunun (npoB)

sabitlendigi nokta base bolgesinin daralmasina bagli olarak daralir. Eger base
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bolgesi yeteri kadar daraltirilirsa base bolgesi elektron yogunlugu (npoB) dogrusal

bir sekilde azalir ve base kollektor sinir bolgesinde sifira esit olur.
Base bolgesinin daraltilmasi ve emetor bolgesinin genisletimesi emetor
bolgesindeki elektron yogunlugunun grafiginin diizgiin azalmasini saglar.

Eger emtdr bolgesinin fosfor yogunlugu artirilirsa grafik sol taraftan daralir.
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Eger base bolgesinin bor yogunlugu azaltilirsa grafik sag taraftan daralir.
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Emetor bolgesine fosfor katkilayip,.base bolgesinden bor cekilirse grafigin
daralmasi daha da artacaktir.
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Daraltma islemi daha da devam ederse grafik diizgiin azalan bir sekil alacaktir
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